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Resumen de Proyecto: 

El presente proyecto está orientado al desarrollo de sistemas de detección de radiación ionizante

basados en sensores de imágenes tipo CMOS orientados a aplicaciones específicas, aprovechando las

técnicas de detección desarrolladas por el grupo de trabajo en los últimos años.

Palabras Claves : 1- Radiacion Iionizante 2- CMOS 3- Sensor de imagen

Titulo (Inglés): Technological applications of CMOS image sensors as detectors of ionizing radiation

Resumen de Proyecto (inglés): 

This project is oriented to the development of ionizing radiation detection systems based on CMOS type

image sensors oriented to specific applications, taking advantage of the detection techniques developed

by the working group in recent years.

Palabras Claves : 1- Ionizing radiation 2- CMOS 3- Image sensors
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